
氏名：饗庭智也

国際会議名称：International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2018

(ICSM 2018)

開催日：7月 1-6日

開催場所：韓国、釜山、The Busan Exhibition and Convention Centre (BEXCO)

発表内容：『Enhanced field-effect mobility of dioctylbenzothienobenzothiophene-based top-gate

organic transistors with channel length of 5 µm using solution-processed MoO3 hole injection

layers 』という題目でポスター発表を行いました。

会議参加の感想

初めての海外での国際発表だったので少し緊張しましたが、普段から論文を読んだり、留学

生と日常的に会話したりと英語に触れる機会が多かったため、発表当日には参加者からの質

問に対してしっかりと答えることができました。発表した内容が高い値が得られたという内

容だったので、多くの参加者に興味を持っていただき、たくさん質問していただきました。

発表時間も 2時間だったのですが、あっという間に終わってしまい、充実した時間を送るこ

とができました。また、著名な先生方の発表を間近で見ることができ、とても勉強になりま

した。


